










4 D - gipsy wysu:puj~ce plytko (w obr~bie strefy 
· inflltracji woo powierzehDiowych) nosZll ~ady 
· ·rozpuszczania, VI ·postaci rowkow · wzdluz 
.. :Plas~zyZn doskori81ej iupliwoAci. . 

5° - ·krysztaly i konkrecje wykazujll batdzo cz~sto 
· zaburzeDia wzrostu. . 

8° - ily, 'w ktorych wyst~uj~ gipsy, majlil charak
ter nutowy. SIl to (z wyjlltkiem St~zowa) ily 
szare 0 odcieniu zielonkawym. Ily te po wy
dobyciu brunatniejll, najprawdopodobniej 
wskl.Jtek utleniania· tlenkow zelazawych. W wielu 

· przypadkach w ile tym wyst(3)ujll siarczki ze:
lazEi, a gips wsp61wyst~uje z nimi, przy czym 
powlital on po uformowaniu si*: pirytu. 

'r - noM gipsu w danej warstwie jest zawsze 
. . rnniejsza od iloAci ilu i Die przekiacza rnaksy-

malnej UoAci 20'/0. . . . . . 
8° - skaly ze Stf:szowa zawierajll 5()....:...75·/o gipsu, 

s~ to wi~ gipsowce ilaste. Wyst~pujll one 
wsrod osadow pstrych, a ziarna gipsu zawie
rajll obficie inkluzje ilaste .i pokryte Slil tlen
kami zelazowymi. 

Gipsy czwartor~dowe majll odpowiednio ~ast«:-
pujllce cechy: . 

1 ° - wyst«:powanie jest ograniczone .do przypo
wierzchniowej strefy osad6w plioceDskich,· do 
miejsc, gdzie utwory czwartorz~owe nie sta
nowilil dostatecznej lzolacji dla infUtrujllcych 
woo. Gl«:bokoM: wy-U:powania krysztaJ6w 
i konkrecji nie przekracza 3-5 rn, a gipsu 7oy
lowego - 8 m. . . 

2° - formy koncentracji gipsu Sll rozne, a ich prze
strzenne rozmieszczenie niezalezne od uiozenia 
warstw flow pliocenskich. 

3° - krysztaly wyst~ujllce pojedynczo i w kon
Ja'ecjach sll z reguly bezbarwne i przezroczy-

. ste, a inkluzje spotyka si~ sporadycznie. 
4° - krysztaly i konkrecje nie noszll Alad6w roz

puszczania - z · wyjlltkiem okazow znajdowa
nych na powierzchni nieczynnych Acian eks
ploatacyjnych lub na usypiskach i zwa1ach. 

5° - krysztaly pojedyncze i w konkrecjach Sll cz«:
sto jednorodile. 

8° - gips wyst«:piIje we wszystkich rodzajach Row 
zarowno szarych, zielonkawych, brunatnych, 
czarnych, jak i pstrych. Gipsowi towarzyszll 
z reguly inne· mineraly siarc:aanowe, glownie . 
z grupy. jarozytu oraz uwodnione tlenki :ielaza. 

7° - iloA~ gipsu W · gniazdach jest' zawsze rnniejsza . 
od ilosci ilu i nie przekracza maksynjalnie 
100/0. 

Genez-: gipsow wyst~ujllcych w osadach· plio
ceilskich moma w skr6cie sformulowa~ nast*:pujllcO. 

Gipsy czwartor~owe Sll gipsaml epigenetycz
nymi, ich powstanie w wi~zoAci wlllf.e .si-: z pro
cesami jednoczesnego wietrzenia (sensu lato) now 
plioceilskich zawierajllcych siarczki telaza i przykry:' 
wajllcych je wapnistych · osad6w czwartorz«:dowych. 
Siarczki. "ielaza ulegly · utlenieniu. Rozpuszczony w 
czwartorz*:dzie w~an wapniowy inflltrowal do How 
plioceflskich.Nastl\pila reakcja kwasu siarkowego 
lub kwaAnego siarczanu Zelazawego, bIldt tez obu 
sublitancj! z kwaAnym w~glanem wapniowym, .. po
woduj~c powstanie siarczanu wapniowego, a riast@
Die. krystalizacj-: gipsu. PoniewaZ siarczan wapnio
wy jest trudniej rozpuszczalny. od siarczanow zela
zawych . i Zelazawo';'Zelazowych totez wapil w calosci 
przechodzi w gips . i dlatego nie .obserwuje sl-: . w 
miejscach . wystlUlOWanla gipsu - wt6rnych kon
~ji~ ·.w*:glanowych. Nadmiar kwasu siarkOwego 
J Jtwasn~go siarczanu zelazawego reaguje ze sklad
ntkami . skal · ilastych lugujllc z .. nich . jony potasu 
i gliriu.· W wynlku ·tych pr9ces6w· i utleniania pow
stajll lirli1eraly z· grupy jarozytu i :getyt, tow'artY:-
s~!!e gip$owj. : . . . . . .. . 

Czd.~ gip~6wc~artOi-z4ildowych powSWa ·, ina .. · 
czej - przez ro~pus~l1ie wydtwignifjltych glaei7' 

tektonicznie razem z Rami lub odsloni-:tych dzi-:ki 
erozji gips6w plioceDskich, infiltracji roztworu w gll4b 
. i ponOwnej krystalizacji. Wyjasnia to jednoczesne 
wyst~owanie mlodszych · gips6w zylowych z· glpsami 
pliocensklmi. . 

Gipsy pliocetiskie Sll utworem wczesnej . dia"ge
nezy, utworem powstaiym w trakcie ustalania siE: 
rownowagi. chemicznej mew nagromadzonego ·OS8-
duo Gipsy tworzyly si-: w tych warstwach· B6w, gdzie 
warunki fizyko:'chemiczne umoZliwny powstanie za
rowno siarczkow, kt6re jak mozna wnosic . z obser
wacji terenowych wykrystalizowaly pierwsze, jak 
i Siarczan6w. W warstwach tych przez caly czas · pa
nowaly warunki redukeyjne. 

Przypuszczalnie gipsowce ze Stf:fjzowa naleZlil . do 
odr*:bnej grupy genetycznej. Wyst*:powallie gipsu 
w znacznej przewadze nad Hem wsr6d osad6w 
pstrych i obfite inkluzje substancji ilastej swiadczyc 
mogll 0 syngenetycznym powstawaniu tej skaly, .w 
wyniku wytrllcania gipsu z roztworu przez parowa
nie wody. Zrodlem tak znacznej iloAci siarczan6w 
moglyby by~ wody juwenilne lub dtwigajllce si*: do 
d~A wysady solne. 

WNlOSKJ: 

1. W osadach ilastych · pliocenu wyst~pujll gipsy 
powstale jeszcze W pliocenie, a nie tylko dotychczas 
znane, wtCirne gipsy czwartorz*:dowe" 

2. MoZliwosc wyst«:powania gips6w nie ogranicza 
si-: wi*:c tylko do plytko lezllcych, zaburzonych, osa
dow przypowierzchniowych (gdzie grupuj~ si*: gipsy 
epigenetyczne), ale istnieje (chociai z nieco mniej
szym prawdopodobietistwem) dla calego profilu plio
cenu, niezaleZnie od gl-:bokoAci. 

3 . . Gipsowi czwartorz-:dowemu towarzysZli\ z re
guIy inne mineraly siarczanowe, gl6wnie jarozyty, 
natomiast gipsy pliocenskie cz-:sto wsp6lwyst~ujll 
z pirytem. 

4. W jednym profilu, .w sprzyjajllcych ku temu 
warunkach,. mogll wyst-:powac jednoczesnie gipsy 
plioceDskie i gipsy czwartorzt:dowe Illcznie z innymi 
siarczanaml. 
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SUMMARY 

In the Pli6cene of Poland are found gypsums of 
two main · generations. Younger gypsums Occur in 
the near-surface zone of Pliocene deposits, not 
deeper than 8 m. They are developed as single 
crystals and concretions in clay, and as crystals 
grown up in the Pliocene carbonate concretions, as 
well as together with jarosite andgoethite make 
vein . stuff. The gypsum is colourless and · transpa
rent, its content in clay .amounting to 100/., Nests 
and lenses of clay with younger gypsWI1 are arran- . 
ged irrespective of the course of the Pliocene clay 
beds. ~ .. ' "! ~. 

.Older. gypsums occur at various depths, down to 
over 200 m . Their occurrence is connected with the 
given strata. In one clay bed they may appear in 
onf.! or several · horizons; . .In . each· . of these horizons 



the individual crystals and concretions may be 
variously developed (Fig. 1). Gypsums of older ge
neration as a rule contain numerous inclusions of 
matrix that increases · their cloudiness and decrea
ses their transparency. Both crystals and concretions 
frequently show disturbances in growth. The gyp
sums occur at small depth in the weathering zone, 
arid reveal traces of solution. The amount of gyp
sums in the individual beds reaches as much as 20%. 
The older gypsums occur in the grey~green clays 

"that freqQently contain pyrite (FIg. 8). 
Genesis of both generations of gypsums is dif

ferent. The older gypsums were formed during the 
early diagenesis of clays at the Pliocene time. The 
younger gypsums, in turn, originated as a weather
ing product of pyrite in the Pllocene clays and as 
a result of leaching of cal'cium carbonate from the 
overlying Quaternary boulder clays (pliocene clays 
are lacking c81cium). Younger gypsums were pro
duced during the Quaternary · period and along with 
other sulphate minerals are also being formed at 
present. At certain exposures of the Pliocene clays 
gypsums of both gen~rations occur together. 

PE3IOME 

B nJIHo~ese IIOJIhIUH npeACTaBJIeHbI l'HlICbI ~yx 
rJIaBHbIX rea~" MnaAJllHe l'HDChX paCDpOCTp8H~ 
B oJIH3llOBepxaoc'1'HOA 30He ILllHOl{eHOBbIX DOPOA, He 
rnytllB:e 8 11. OHH npe;tl;C'lIaBJIRIOT O'.l'AeJIhHhIe KPHCTaJIJIbI 
HXOHKPElQHJ! B . rJDmJfC'l'OA M8Cce, KPHCTaJIJIbI, pa3-

BHTbIe B Kapt)oHaTHbIX K08Xpel{K.HX HJIH Ee BMecTe 
C RP03HTOlo! H I'tiTH'l'OII COCTS.BJUIlOT lKHJIbI. Ilmc 6ec
QBeTeH H" npoopa'leH. B r.IW'HBX era · KOJIH'Iec'i'BO AO
CTHraeT 10°/ •. rHe3Aa IH JIHH3bI rJIHH c IUIIiAIDHK rHD
cox 3aJIeraIOT HecorJIacao C .3aJIel'8HHeX DJIHOQeHOBbIX 
rJIHHHCThIX CJIOeB. 

CTapUlHe . rHDCbI pacnpOCTpllHeBhI Ba. pa3HoA rJIY-
6HHe AO 200 H 60JIee MeTpOB. OHH npHypo'leHbI K 0lI
pe,IleJIeHHhIM: CJIORK. B ()AHOX CJIC>e rJIHH oC5pa3ytOT 
OAHH HJIH HeCKOJIhKO roPH30HTOB, npH'Iex ItpHCTaJIJI&I 
H KOH'K'PeqHH O,llHoro ropH3<lHTa IIOrYT HMeTh .pa3HYIO 
<PoPKY (q,Hr. 1). IlmChI CTapweA reHep8l{HH COAep
EaT, XaB: npaBHJIO, BKJIIO'IeHHJI Ma'l'epHHcKOA DOPOAhI, 
XOTOPaJI BhI3bIBaeT nOlllyorueHHe H cJIa6yIO npo3pa\{.,. 
HOCTb. B !tpHCTHJIJIaX ·H KOHKpeIlHJIX 'lIlCTO HaOJIIO
AIUOTCJI Aeq,oPM8qHH pocTa. Ilmch:r, pacnpocTPBHeBHhIe 
B 30He l'HDepreae3a, COAepEaT CJIeAhl paCTBopeHHJI. 
KOJlH"'lecTBO :mnca B OTAeJIhHbIX CJIOJIX· AOCTHraeT 
20'/,. OrapWHe fHDChI pacnpocTpaHeHhI B cepo-3eJIe-

. HbIX rJIHHax, '1aCTO cOAep:m:aIIlHx UHPHT (q,Hr. B). 
KaJK;q6$1 H3 3THX reHepaqHA rHDca HIIIleeT P83HC>e 

npoHCxoEAeHHe. CTapWHe l'HIIChI 06pa3oBaJlHCh 
B cr~ PaHHero ;qHareae3a rJIHB B DJIHO~eae. 

MJIa;qnme rHDChI JIBJIJU()TC1l IIPOAYKTOlII Bhme'l'pHB8lDUI 
DHpwra, cOAepJKaw;erocH B DJIHO~eHOBbIX rJIHHax. 
H Bl>III{eJIa'iKBaaim Kap60aaTa xaJIhl{K.H H3 DepeKPhI
BaIOII{HX HX '1eTBep'I'K'IHhIX BaJIYHHhIX rJIHH (DJIHO·· 
~eHOBhIe rJIHHhI 6e3hI3BeCTKOBHcTbI). MJIa;qIIlHe rHD
ChI OOpI13OBaJIHCh B '1eTBep'l'H'lHoe · SPeKII H COBlllecTHO 
C ,IUlyNfMH CYJIhq,aTHhIMH lIIHHepaJIaMiH o6pa3ytOTcs 
;qQBhIHe. B HeKO'I'OphIX . o6Bam:eHHJIX DJIHO~eHOBhIX 
I'JIHH BCTpe'laIOTCJI COBMeCTHO rHnoChI 06y reHepa~. 
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